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(54) Organic light emitting diode display

(57) An organic light emitting diode display (100) in-
cludes a substrate (110), a thin film transistor (20), a
planarization layer (180), a pixel electrode (710), and a
pixel defining layer (190). The thin film transistor (20) is
formed on the substrate (110) and includes a gate elec-
trode (155), a source electrode (136), and a drain elec-
trode (137). The planarization layer (180) is formed on
the thin film transistor (20) and has a contact hole (182)
that exposes a predetermined part of the drain electrode
(137). The pixel electrode (710) is formed on the planari-
zation layer (180) and is connected to a drain electrode
(137) of the thin film transistor (20) through the contact
hole (182). The pixel defining layer (190) is formed on
the planarization layer (180) and has an opening that
exposes the pixel electrode (710). The pixel defining lay-
er (190) and the planarization layer (180) have different
colours.
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摘要(译)

有机发光二极管显示器（100）包括基板（110），薄膜晶体管（20），
平坦化层（180），像素电极（710）和像素限定层（190）。薄膜晶体
管（20）形成在基板（110）上，并包括栅电极（155），源电极
（136）和漏电极（137）。平坦化层（180）形成在薄膜晶体管（20）
上并具有暴露漏电极（137）的预定部分的接触孔（182）。像素电极
（710）形成在平坦化层（180）上，并通过接触孔（182）连接到薄膜
晶体管（20）的漏电极（137）。像素限定层（190）形成在平坦化层
（180）上并具有暴露像素电极（710）的开口。像素限定层（190）和
平坦化层（180）具有不同的颜色。
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